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 چكيده
 پارامترهاي مؤثر بر روي افزايش حساسيت سنسور نسبت به گاز منواكسيد كربن و هم چنين انتخابگري آن                   ،        در اين تحقيق  

نتايج آزمايشها بيانگر آن است كه      . مورد مطالعه قرار گرفتند   ،يطهايي كه به غير از منواكسيدكربن گاز ديگري حضور دارد         در مح 
اكسيدقلع دي  يهاي پايه    هادحساسيت و انتخابگري نيمه   ) Al2O3 (آلوميناو   )(CeO2  ، اكسيدسيريم  )Pt ( اضافه كردن پلاتين   با

 تا  ٢٥٠ ييدما محدوده كسيدكربن در هوا در   امتان و مونو   هايزازگا ) ٧٠٠ ،   ١٤٠٠  ، ٢٨٠٠ ppm(مختلف  نسبت به غلظتهاي    
°Cتغيير مي كنند ٤٥٠ . 

و سمي  كه نسبت به حضور گازهاي قابل احتراق         . يكي از اكسيدهاي فلزي نيمه هادي مي باشد            (SnO2)دي اكسيد قلع         
. تغييرات هدايت الكتريكي نيمه هادي مي باشد      صورت   حساسيت به    اين. نظير متان و مونوكسيد كربن ، حساسيت نشان مي دهد           

  .موثر مي باشد به گازهاي قابل احتراق  نسبتتغييرات دما و اضافه كردن بعضي از افزودنيها بر حساسيت دي اكسيد قلع

اضافه . كند   ش پيدا مي  افزايCH4   و  CO نشان مي دهد كه با افزايش دما حساسيت دي اكسيد قلع به               اين تحقيق  نتايج        
 اكسيد سيريم  افزودن شود،    مي C٣٥٠°تر از    كردن پلاتين منجر به افزايش انتخابگري نسبت به متان در دماهاي بالا                     

همچنين اضافه كردن   . حساسيت به متان را به طور كامل از بين مي برد در حالي كه حساسيت به مونوكسيد كربن باقي مي ماند                        
 . دما شده است اش مقاومت نيمه هادي و كاهش تغييرات حساسيت با باعث افزاينآلومي

 

 انتخابگري ، حساسيت ، دي اكسيد قلع ، گازهاي قابل احتراق ، نيمه هادي: كلمات كليدي 

 
 همقدم
بيش از چهل سال پيش، موضوع رفتار اكسيدهاي فلزي                     

. [1]نيمه هادي در حضور گازها مورد توجه قرار گرفت                   
هاي همراه با انتقال بار كه در سطح نيمه هادي رخ مي دهد      واكنش

مراحل مختلفي  ممكن است يك واكنش        . عامل اين توجه بود   
اين . الكتروني همراه با انتقال بار در سطح نيمه هادي داشته باشد           

مراحل شامل جذب ذرات در سطح، انتقال بار الكتريكي، نفوذ            

يجاد شده از سطح    سطحي، واكنش بين ذرات و دفع مولكول ا         
در مجاورت گازهاي قابل احتراق، هدايت       . نيمه هادي مي باشد  

. ر مي كند ييالكتريكي بعضي از اكسيدهاي فلزي نيمه هادي تغ          
ميزان اين تغييرات به عوامل مختلفي بستگي دارد كه از آن                  
جمله تركيب اكسيد فلزي نيمه هادي، نوع گاز، غلظت گاز و              

گاز قابل احتراق به سطح اكسيد فلز          هنگامي كه     .دما مي باشد 
اكسيژن ، نيمه هادي مي رسد طي يك واكنش اكسيداسيون            
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